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(54) Title: METHOD FOR MAKING A SUBSTRATE IN PARTICUL.AR FOR OPTICS. ELECTRONICS OR OPTOELECTRON-
ICS AND RESULTING SUBSTRAIL

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D’UN SUBSTRAT CONTENANT UNE COUCHE MINCE SUR UN SUPPORT ET
SUBSTRAT OBTENU PAR CE PROCEDE

(57) Abstract: The invention concerns a method for making
a substrate comprising a thin layer borne by a layer forming a
mechanical support. i particular for optics, electronics or op-
toelectronics. The invention is characterised 1n that the method
comprises the followng steps removing from a source substrate
(0) a layer of a material to form the thin layer (2), then produc-
ing on the thin layer (2) a deposition of matenal in a thick layer
(4) to form the layer formng the mechanical support

(57) Abrégé : L 1nvention concerne un procédé de fabrication
d’un subsiral comprenant une couche mince portée par
une couche constituant un support mécanique, notamment
pour | optique, I'électronique ou |'optoélectromique.  Selon
le procédé comprenant les étapes suivanies.
détacher d’un substrat source (6) une couche d'un matériau
pour former la couche mince (2), pws - réaliser sur la couche
mince (2) un dépdt de matériau en une couche épaisse (4) pour
former la couche constituant le support mécanique
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